VERTRAG^^ER^E^NTMNATWNAl^ZUSW^MENARBEIT 

PCT 

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT 

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT) 



Aktenzeichen des Anmelders Oder Anwalts 

1999P03592WO 


u/cixcDcc siehe Mitteilung uber die Obermtttiung des international 
WEITcnfcb Recherchenberichts (Formblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit 
VORGEHEN zutreffend, nachstehender Punkt 5 


Internationales Aktenzeichen 

PCT/DE 00/02613 


Internationales Anmeldedatum 
(Tag/Monat/Jahr) 

04/08/2000 


(Fruhestes) Prioritatsdatum (lag/Monavjanq 

30/08/1999 


Anmelder 

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT et al . 



Dieser international Recherchenbericht wurde von der mternationaien Recherchenbehflrde erstellt und wird dem Anmelder gemaG 
Artikel 18 ubermittelt. Eine Kopie wird dem mternationaien Buro ubermittelt. 

Dieser internationale Recherchenbericht umfaGt insgesamt JL Blatter. 

[X] Daruber hinaus liegt ihm jeweils eine Kopie der in diesem Bericht genannten Unterlagen zum Stand der Techmk be.. 



1. 



Grundlage des Berichts 

a Hinsichtlich der Sprache ist die internationale Recherche auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben .St. 

n Die internationale Recherche ist auf der Grundlage einer bei der Behorde eingereichten Ubersetzung der internationalen 
' — 1 Anmeldung (Regel 23.1 b)) durchgefuhrt worden. 
b Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die internationale 
Recherche auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das 
[j m der internationalen Anmeldung in Schriflicher Form enthalten ist. 

p| zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 
Q bei der Behbrde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 
Q bei der Behorde nachtraglich In computerlesbarer Form eingereicht worden ist, 

PI Die Erklarung. daG das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht uber den Offenbarungsgehalt der 
1 — 1 internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daf3 die in computerlesbarer Form erfaGten Informationen dem schrittlichen Sequenzprotokoll entsprechen, 
wurde vorgelegt. 

Q Bestimmte Anspruche haben sich als nicht recherchierbar erwiesen (siehe Feld I). 
| | Mangelnde Einheitlichkeit der Ertlndung (siehe Feld II). 



4. Hinsichtlich der Bezeichnung der Erfindung 

[X] wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
[ | wu rde der Wortlaut von der Behorde wie folgt festgesetzt: 



5. Hinsichtlich der Zusammenfassung 

□ wird der vom Anmelder eingereichte Wortlaut genehmigt. 
wurde der Wortlaut nach Regel 38.2b) in der in Feld III angegebenen Fassung von der Beh0rde / est 9 e ^ln 
fTI Anmelder kann der Behflrde innerhalb etnes Monats nach dem Datum der Absendung dieses mternationaien 
1 — 1 Recherchenberichts eine Stellungnahme vorlegen. 

6. Folgende Abbildung der Zeichnungen ist mit der Zusammenfassung zu veroffentlichen: Abb. Nr. _L _ 

[X] wie vom Anmelder vorgeschlagen IZJ keine der Abb ' 

| | w eil der Anmelder selbst keine Abbildung vorgeschlagen hat. 



•XL* 
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PCT/DE 00/02613 



Feld III 



WORTLAUT DER ZUSAMMENFASSUNG (Fortsetzung von Punkt 5 auf Blatt 1) 



Die Zusammenf assung ist wie folgt geandert: 

Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Biegewandler (1) mit einem Trag- 
korper(2) und einer auf den Tragkorper (2) zumindest einseitig auf gebrachten 
piezoelektrisch aktiven SchichtO). Auf die piezoelektrisch aktive Schicht{3) 
ist zu Verringerung der thermischen Eigenverbiegung eine AnpaSschicht (4) mit 
einem vorgegebenen Volumen auf gebracht . Vorzugsweise besteht die AnpaEschicht 
(4) aus mittels Siebdruck auf gebrachtem Epoxidharz . 



INTERNATIONA^* RECHERCHENBERICHT ^ |nternatlon . let Akttn „ lchtn 

PCT/DE 00/02613 



A. KLASSJRZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES 

IPK 7 H01L41/09 



Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikalion und der IPK 



B. RECHERCHtERTE GEBIETE 



Recherchierter Mindestprufstof! (Klassilikatioussystem und Klassifikationssymbole ) 

IPK 7 H01L 



Recherchierie aber nichl zum Mindestprufstotl gehorende Verdrfentlichungen. soweit diese unter die recherchierien Gebiele fallen 



Wahrend der inlernalionalen Recherche konsultierte elekironische Daienbank (Name der Datenbank und evtl. verwendeie Suchbegnrte) 

EPO-Internal , WPI Data, PAJ 



C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN 



Kaiegorie 0 Bezeichnung der Verdrfentlichung. soweit ertorderlich unter Angabe der in Betrachl kommenden Teile 



Betr. Anspruch Nr. 



(!/W0 96 41384 A/fsiEMENS AG; STEIN CHRISTIAN 
ET AL (DE)) 

19. Dezember 1996 (1996-12-19) 
in der Anmeldung erwahnt 
das ganze Dokument 

?n PATENT ABSTRACTS OF JAPAN 
f^vol. 015, no. 121 (E-1049), 
25. Marz 1991 (1591-03-25) 
& JP 03 009519/A (TOSOH CORP), 
17. Januar 1991 (1991-01-17) 
Zusammenfassung 



1,2,5 



1,2 



f 



□ 



Weilere Veroffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu 
entnehmen 



Siehe Anhang Patentfamiiie 



0 Besondere Kategorien von angegebenen Verdrfentlichungen 
•A* Verdffentlichung. die den allgemeinen Stand der Technik definiert, 
aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist 
Slteres Dokument. das jedoch erst am Oder nach dem internationalen 
Anmeldedatum verdftentlicht worden ist 
V Verdrfentticnung. die geeignet ist, einen Prioritalsanspruch zweifelhaft er- 
scheinen zu lassen, Oder durch die das Verdffentlichungsdatum einer 
anderen im Recherchenbericht genannten Verdffentlichung belegt werden 
soil oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie 
ausgefuhri) 

•O* Verdffentlichung, die sich auf eine mundliche Off enbarung, 

elne Benutzung. eine Ausstellung oder andere MaBnahmen bezieht 

•p* Verdffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach 
dem beanspruchten Pnoritatsdatum verOffentlichl worden ist 



•T Spatere Verdffentlichung. die nach dem intemalionalen Anmeldedatum 
oder dem Prioritatsdatum veroffentlichl worden isi und mrt der 
Anmeldung nichl kollidiert, sondem nur zum Verstandnis des der 
Ertindung zugrundeliegenden Prinzips Oder der ihr zugrundeliegenden 
Theorie angegeben ist 

'X' Verdffentlichung von besonderer Bedeutung: die beanspruchte Erfindung 
kann allein aufgrund dleser Verdftentlichung nicht als neu Oder auf 
ertinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet werden 

■y Verdftentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung 
kann nicht als auf ertinderischer Tatigkeit beruhend betrachtet 
werden, wenn die Verdffentlichung mit einer oder mehreren anderen 
Verdrfentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und 
diese Verbindung fur einen Fachmann naheliegend ist 
Verdftentlichung, die Mitglied derselben Patentfamiiie ist 



Datum des Abschlusses der internationalen Recherche 



12. Dezember 2000 



Absendedatum des internationalen Recherchenberichts 



20/12/2000 



Name und Postanschrift der Inlernalionalen Recherchenbehdrde 
Europdlsches Patentamt. P.B. 5818 Patenllaan 2 



Bevollmachllgter Bediensleter 



INTERN ATIONALER K^CHERCHENBERICHT 

Angaben zu Verottentllchungen, die zur selben Patentfamilie gehbren 



im Recherchenbericht 
angefOhrtes Patentdokument 



Datum der 
VerOffentilchung 



Internationales AWenzetehen 

PCT/DE 00/02613 



Mltglied(er) der 
Patentfamilie 



Datum der 
Ver&ffentllchung 



WO 9641384 A 
JP 03009519 A 



19-12-1996 



DE 19520796 A 



12-12-1996 



17-01-1991 



KEINE 



DOCKET NO: QR t$EJ~>U 
SF RIAL NO* 

APPLICANT: J Sd (ti^eck* 



LERNER AND GREENBERG PA 

P.O. BOX 2480 
HOLLYWOOD, FLORIDA 33022 
TEL. (954)925-1100 




(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTW ESENS (PCT) VEROFFENTL1CHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 



d9) ^^^^^J^ S Eigentum llll II II UN I I II illl 

(43) Internationales Veroffentlichungsdatum ^ 0°) Internationale Veroffentlichungsnummer 

8. Marz 2001 (08.03.2001) PCT WO 01/17039 Al 

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 41/09 (DE). R1EDEL, Michael [DE/DE]; Johann-Sebas- 

tian-Bach Str. 6, D-96472 Rodental (DE). 

(21) Internationales Aktenzeichen: PCT/DE00/02613 

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 

(22) Internationales Anmeldedatum: SELLSCHAFT; Postfach 22 16 34, D-80506 Munchen 

4. August 2000 (04.08.2000) (DE). 

(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JR KR, RU, TR, 

(26) Veroffentlichungssprache: Deutsch 

(84) Bestimmungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 

(30) Angaben zur Priority BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, EE, IT, LU, MC, 

199 41 1 12.3 30. August 1999 (30.08. 1999) DE NL, PT, SE). 

(71) Anmelder (fiiralle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von VerofTentlicht: 

US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHA FT [DE/DE]; — Mit international Recherchenbericht. 
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Munchen (DE). 

Zur Erkldrung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 

(72) Erfinder; und Abkurzungen wird auf die Erkiarungen ("Guidance Notes on 
(75) Erfinder/Anmelde- (nur fur US): BIESENECKER, Codes and Abbreviations") am Anfang jeder regularen Ausgabe 

Horst [DE/DE]; Roter Huge! 12, D-96277 Schneckenlohe der PCT-Gazette verwiesen. 



5= (54) Title: PIEZOELECTRIC BENDING TRANSDUCER 
HH (54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER BIEGEWANDLER 




^ (57) Abstract: The invention relates to a piezoelectric bending transducer (1) with a support body (2) and a piezoelectrically active 
O layer (3) that is mounted on the support body (2) in an at least one-sided manner. An adaptation layer (4) with a predetermined 
volume is mounted on the piezoelectrically active layer (3) for reducing the thermal inherent bending. In a preferred embodiment, 
^ the adaptation layer (4) consists of an epoxy resin which is mounted by means of serigraphy. 

® (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft einen piezoelektrischen Biegewandler (1) mit einem Tragkorper (2) und einer auf 
O dei * Tragkorper (2) zumindest einseitig aufgebrachten piezoelektrisch akuven Schicht (3). Auf die piezoelektrisch akrive Schicht 
^ (3) ist zur Verringerung der thermischen Eigenverbiegung eine AnpaBschicht (4) mit einem vorgegebenen Volumen aufgebracht. 
^ Vorzugsweise besteht die AnpaBschicht (4) aus mittels Siebdruck aufgebrachtem Epoxidharz. 



(12) NACH DEM VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSA MM EN ARBEIT AUF DEM GEBIET DES 
PATENTW ESENS (PCT) VEROFFENTLICHTE INTERNATIONALE ANMELDUNG 




(19) Weltorganisation fur geistiges Eigentum 
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(43) Internationales Veroffentlichungsdatum (™) Internationale Veroffentlichungsnummer 

K Marz2001 (08.03.2001) PCT WO 01/17039 Al 

(51) Internationale Patentklassifikation 7 : H01L 41/09 (DE). R1EDEL, Michael [DE/DE]; Johann-Sebas- 

tian-Bach Sir. 6, D-96472 Rddental (DE). 

(21) Internationales Aktenzeichcn: PCT/DEOO/02613 

(74) Gemeinsamer Vertreter: SIEMENS AKTIENGE- 
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(25) Einreichungssprache: Deutsch (81) Bestimmungsstaaten (national): CN, JP, KR, RU. TR, 
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(26) VerSffentlichungssprache: Deutsch 

(84) Bestimm ungsstaaten (regional): europaisches Patent (AT, 
(30) Angaben zur Priority BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC 

199 41 1 123 30. August 1999 (30.08. 1999) DE NL. PT, SE). 

(71) Anmelder (fur alle Bestimmungsstaaten mitAusnahme von VerofTentticht: 

US): SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT [DE/DE]; — Mit intemationalem Recherchenbericht. 
Wittelsbacherplatz 2, D-80333 Munchen (DE). 

Zur Erklarung der Zweibuchstaben-Codes, und der anderen 

(72) Erfinder; und Abkurzungen wird auf die Erkldrungen ("Guidance Notes on 
(75) Erfinder/Anmelde- (nur fur US): BIESENECKER, Codes and Abbreviations") am AnfangjederreguldrenAusgabe 

Horst [DE/DE]; Roter HUgel 12, D-96277 Schneckenlohe der PCT-Gazette verwiesen 



= (54) Title: PIEZOELECTRIC BENDING TRANSDUCER 
5= (54) Bezeichnung: PIEZOELEKTRISCHER BIEGEWANDLER 




f5} (57) Abstract: The invention relates to a piezoelectric bending transducer (I) with a support body (2) and a piezoelectrically active 
O layer (3) that is mounted on the support body (2) in an at least one-sided manner. An adaptation layer (4) with a predetermined 
r*^ volume is mounted on the piezoelectrically active layer (3) for reducing the thermal inherent bending. In a preferred embodiment, 
^ the adaptation layer (4) consists of an epoxy resin which is mounted by means of serigraphy. 

® (57) Zusammenfassung: Die Erfindung betriffi einen piezoelektrischen Biegewandler ( 1 ) mit einem Tragkorper (2) und einer auf 
Q den Tragkorper (2) zumindest einseitig aufgebrachten piezoelekrrisch aktiven Schicht (3). Auf die piezoelektrisch akrive Schicht 
J^. (3) ist zur Verringerung der thermischen Eigenverbiegung eine Anpafischicht (4) mit einem vorgegebenen Volumen aufgebracht. 
^ Vorzugsweise besteht die Anpafischicht (4) aus mittels Siebdruck aufgebrachtem Epoxidharz. 



